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Istorijski pregled:

73 godine od otkriĺa tranzistora

ü 1880's - Edmond Becquerel, Ferdinand Braun i
Michael Faraday su otkrili da pojedini materijali, koji su
tek kasnije nazvani poluprovodnici, imaju veoma
neobiļnei korisne karakteristike. 

ü 1936. - Mervin J. Kelly, direktor istraģivanjau Bell Labs, 
okupio je solide-state fiziļarei formirao istrazivaļku
grupu u Murray Hill, NJ. 

ü Septembar 1939. - IstraģivaļiJack Scaff i Henry 
Theurer iz Bell Labs, Holmdel, NJ, otkrivaju pozitivne (p-
tip) i negativne (n-tip) oblasti u silicijumu. 

ü 29. decembar 1939. - William Shockley, fiziļarBell 
Labs, ukazuje na moguĺnostrazvoja pojaļavacakoji bi 
koristio poluprovodniļkimaterijal. 
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ü 16. decembar 1947. - Nakon dodatnih podeġavanja
komponente koju je teġko opisati, a koja se sastojala od 
germanijuma, zlatnih veza, izolatora i ģica, uoļenoje 
pojaļanjeulaznog signala u poluprovodniku. Otkriven je 
point-contact tranzistor. 

ü 23. decembar 1947. - Eksperiment sa tranzistorom je 
demonstriran Bell Labs direktorima. Demostrirano je 
pojaļanjezvuļnogsignala uz pomoc mikrofona. Posle
toga uloģenje ogroman trud u istraģivanjei razvoj, kako
bi ovaj pronalazak postao praktiļan, pouzdan i dovoljno
jeftin za masovniju proizvodnju. Era informatike je 
poļela. Ovaj datum se uzima kao dan kada je pronadjen
tranzistor. 
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Prvi tranzistor (1947.) i njegovi pronalazaļi: 

William Shockley, John Bardeen i Walter Brattain



Prvi tranzistor

ü16. decembar 

1947. Bell 

Laboratories in 

Murray Hill, N.J.

¸ William 

Shockley,

¸ John Bardeen

¸ William Brattain 
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Prvi komercijalni tranzistor

Sources:http://roiconnect.com/transistor.htm

http://www.pbs.org/transistor/science/events/silicont1.html

Prvi komercijalni 

tranzistor TR

Raytheon CK722, 

1953

Ge-based pnp low 

power TR

Source:http://www.lucent.com/minds/transistor/

Prvi Si tranzistorje 

napravio Gordon Teal  

Texas Instruments 

1954

http://roiconnect.com/transistor.htm
http://www.pbs.org/transistor/science/events/silicont1.html
http://www.lucent.com/minds/transistor/


Prva solarna ĺelija

· 1953. godine Dan Trivich sa

Wayna State University je uradio 

teorijske proraļune efikasnosti za 

materijale sa razliļitim ġirinama 

zabranjene zone u funkciji spektra 

sunļevog zraļenja.

· 25. april 1954. se smatra roĽenjem 

fotonaponske tehnologije. U Bell

lab. nauļnici Daryl Chapin, Calcin

Fuller i Gerald Pearson su razvili Si 

fotonaponsku (PV) ĺeliju koja je 

konvertovala dovoljno solarne 

energije da napaja neke elektriļne 

ureĽaje. Njena efikasnost je bila 

6%.
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ü1954. - Texas Instruments (TI) proizvodi
prvi komercijalni silicijumski tranzistor.  

ü1956. - John Bardeen, Walter Brattain i
William Shockley dobijaju Nobelovu
nagradu za oblast fizike za svoj rad na
otkriĺutranzistora.

ü1958. - Prvo integrisano kolo (IC) ļiji je rad
demonstrirao njegov pronalazac Jack 
Kilby. 
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Prvi komercijalni bipolarni tranzistor

1954, Texas Instruments, 
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1958. Texas Instruments (11.1 mm x 1.58mm) 

Jack Kilby ïNobelova nagrada za fiziku 2000. godine
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IC (1960) i IC (2000)



Prvi Intel mikroprocesor 4004, 1971. godina

(2250 tranzistora)
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Intel, 2009. godina (45nm)
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Intel® Quad-Core Processor 
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Seiko Epson ïprvi fleksibilni 8-bit asinfroni 

mikroprocesor (low-temperature polysilicon thin-film 

transistors (LTPS-TFTs)) na plastiļnom supstratu

(2005.)
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Flexible IC
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Chip sa grafenom (2014)
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Nanocomputing
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